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En la dltima clase . ..

Hablamos de:
@ Modos de operaciéon del BJT

@ Ecuaciones en el modo activo:

ic = ISe'UBE/VT
. ic
ip = —
Br
. Br . ic
B = =

= —1 =
1+ﬁFC op

@ Vimos un ejemplo de disefio simple.
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Configuracién en Emisor Comdn

Caracteristica de vog, ic

@ Es una de las caracteristicas mas
utilizadas en andlisis de circuitos

con BJTs. e
, | Forward-active mode ig=1Ip
@ P: Cémo se construye? -
R: Con el siguiente circuito ' i
A, |

(conceptual) Y i5 = lsg + Ay
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Figura: Configuraciéon de Emisor Comdn
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Voltaje Early: V4

Saturation
region

Ugp = e

Active
region —

{

vgg ="

-
UcE

ic = Ievse/Vr (14 LCE
Va
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Voltaje Early: V4

La pendiente de la recta es:
-1

8UCE vpgg=constante

_Va+Vog
=1

Circuito equivalente (sefial grande):
3

1
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(b)
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Configuracién en Base Comdin
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Ruptura de Transistores

Forward-active mode

I
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02-03V BVepo
BVepo

BVero = R

donde n estd en el rango 3 a 6.
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